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高品質エピタキシャル薄膜成長 
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②F 拡散法による 1111 系 SmFeAsO 薄膜の超伝導化 

F SmFeAsO SmF3 650

F CaF2

SmFeAs(O,F) Tc Tcon (Tcend) = 57.8K (56.4K)  

 

③As-grown SmFeAs(O,F)超伝導薄膜の MBE 成長 

F Sm SmF3

Sm FeAs(O,F)

Tcon (Tcend)  54 K (50 K)  
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